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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА:СПЕЦИАЛИЗИРАЩ ПРАКТИКУМ 
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:бакалавър

КАТЕДРА:Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	 
	 .
	 .

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения 
	 8
	 2 ч.
	 30 ч 

	Общо часа:
	
	
	 30  ч

	Форма на контрол:
	Текуща оценка
	
	


А. АНОТАЦИЯ

Целта на  специализиращия практикум в Лабораторията по физика и техника на полупроводниците за студентите от бакалавърска степен по Физика е да се запознаят с устройството на системите и инсталациите и изискванията за работа в чисти помещения –бели стаи (clean room ) за целите на полупроводниковото производство за микро- и оптоелектрониката. С упражненията и  непосредствената работа в специализирани помещения, те придобиват технологични умения по основни операции за израстване на метални, диелектрични и полупроводникови слоеве.


Специализиращият практикум се препоръчва и за специалност Физика, както и за всички интересуващи се студенти. 

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Устройство на системи и инсталации в “бяла” стая
	5

	2
	Вакуумно изпарение на метални тънки слоеве.
	5

	3
	Отлагане на диелектрични и метални слоеве чрез високочестотно разпрашване.
	5


	4
	Сканираща електронна микроскопия.
	5

	5
	Оптична фотолитография.
	5

	6
	Израстване на епитаксиални полупроводникови слоеве 
	5

	
	
	

	
	
	

	
	Общо:
	30 ч.


В. Формата на контрол е: текуща оценка

 (изпит или текуща оценка)

Контролът върху знанията се осъществява в хода на упражнението. След запознаването на студентите с теоретичната част се провежда дискусия и препитване по това, което са прочели. След провеждане на занятието резултатите от технологичните експерименти се дискутират. Общата оценка се осреднява за целия цикъл упражнения.

(Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху знанията и
уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как
ще се формира крайната оценка, критерии за оценяване.)

Г. Основна литература:
1   Б.С. Данилин, В.К. Сырчин, “Магнетронные распылительные системы” Москва,”Радио и связь”, 1982г.

2.  Распыление твердых тел йонной бомбардиовкой, под редакцией Р.Берита, Изд.”Мир”, Москва, 1984г.

3.Практическая растровая электронная микроскопия, под редакцией Дж.Тооулдстейна и Х. Яквица”, Изд. “Мир”, Москва, 1978г.

4.Технология тонких пленок (1), под редакцией Л. Майссела, Р.Гланча, Москва, “Сов. Радио”, 1977г.
Д.  Допълнителна литература:
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